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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER – II • EXAMINATION – WINTER 2015 

 

Subject Code: 3322401 Date:30/12/2015      

Subject Name: BASIC ELECTRONIC CIRCUITS 

Time:10:30AM TO 1:00PM Total Marks: 70 
Instructions: 

1. Attempt all questions. 

2. Make Suitable assumptions wherever necessary.  

3. Figures to the right indicate full marks.  

4. Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited.  

5. Use of only simple calculator is permitted in Mathematics.  

6. English version is authentic. 
 

Q.1  Answer any seven out of ten. 14 

 1. Define PIV.  

 2. What are the three types of transistor configurations?  

 3. Give the advantages of CE configuration.  

 4. What is the use of heat sink?  

 5. State the value of ripple factor in full-wave rectifier without filter.  

 6. Define semiconductor.  

 7. What are conductors? Give examples?  

 8. What is Reverse saturation current?  

 9. Draw symbol of NPN and PNP transistor.  

 10. Draw both characteristics of transistor.  

    
Q.2 (a) Draw symbol and characteristics of zener diode. 03 

  OR  

 (a) Draw symbol of tunnel diode, varactor diode and schottky diode 03 

 (b) Classify photovoltaic cell depending on their effect. 03 

  OR  

 (b) How thermal run away can be avoided? 03 

 (c) Draw construction and diagram of 7 segment display.  04 

  OR  

 (c) Explain the characteristics of a transistor in common collector configuration. 

 
04 

 (d) Explain half wave rectifier with necessary waveform.  04 

  OR  

 (d) Explain full wave rectifier with necessary waveform.  04 

    
Q.3 (a) Draw CC configuration of Transistor. 03 

  OR  

 (a) Draw CB configuration of Transistor. 03 

 (b) Explain working principle of CE transistor amplifier. 03 

  OR  

 (b) Explain working principle of CB transistor amplifier. 03 

 (c) Explain the working of zener diode. 04 
  OR  

 (c) Define α and β 0f a transistor. 04 

 (d) Explain construction of bipolar transistor with sketch. 04 

  OR  

 (d) Explain CE configuration of transistor with sketch.  04 
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Q.4 (a) Draw fixed bias circuit of Transistor. 03 

  OR  

 (a) Draw voltage divider bias circuit of Transistor. 03 

 (b) Define thermal instability  and thermal runaway 04 

  OR  

 (b) Compare CE and CB configurations of amplifier 04 

 (c) Explain the operation of a P N junction diode in forward and reverse condition 

and characteristics. 
07 

    
Q.5 (a) A BJT has a base current of 250 μA and emitter current of 15mA Determine 

the collector current and β. 
04 

 (b) Write the voltage and current equation for hybrid parameters. 04 

 (c) Justify the need of filter in rectifier circuits. 03 

 (d) Give two pints in comparison to L filter and C filter. 03 
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ગજુરાતી 
 

પ્રશ્ન. ૧  દશમ ાંથી કોઇપણ સ તન  જવ બ આપો. ૧૪ 

 ૧. PIV ની વ્ય ખ્ય  આપો.   

 ૨. ટ્ ાંસીસ્ટર ની ત્રણ સાંરચન  કઇ કઇ છે?   

 ૩. CE સાંરચન  ન  ફ યદ  આપો.   

 ૪. હિટ સસિંક નો ઉપયોગ શ ાં છે?    

 ૫. હરપલ ફેક્ટર ની હકિંમત હફલ્ટર વગર ન  િ ફ વેવ રેકટીફ યર મ ટે જણ વો.    

 ૬. સેસમકાંડક્ટર ની વ્ય ખ્ય  આપો.   

 ૭. કાંડક્ટર એટલે શ ાં ? તેન  ઉદ િરણ આપો.   

 ૮. રીવસસ સેચ્ય રેશન કરાંટ શ ાં છે?   

 ૯. NPN અને PNP ટ્ ાંસીસ્ટર નો સસમ્બોલ દોરો.   

 ૧૦ ટ્ ાંસીસ્ટર ની બન્ને લ ક્ષણણકત  દોરો.   

    
પ્રશ્ન. ર અ ઝેનર ડ યોડ નો સસમ્બોલ અને લ ક્ષણણકત  દોરો.  ૦૩ 

  અથવ   

 અ ટનલ ડ યોડ, વેરેક્ટર ડ યોડ અને શોટકી ડ યોડ નો સસમ્બોલ દોરો.  ૦૩ 

 બ ફોટોવોલ્ટીક સેલ ન  તેની ઇફેક્ટ ન  આધ રે વગીકરણ કરો.  ૦૩ 

  અથવ   

 બ થમસલ રન અવે કેવી રીતે અવગણી શક ય? ૦૩ 

 ક ૭ સેજમેંટ હડસ્્લે ન  બન્ધ રણ અને ડ ય ગ્ર મ દોરો. ૦૪ 

  અથવ   

 ક ટ્ ાંસસસ્ટર ની કોમન કલેક્ટર સાંરચન  સમજાવો. ૦૪ 

 ડ િ ફ વેવ રેક્ટીફ યર જર રી વેવફોમસ સ થે સમજાવો.  ૦૪ 

  અથવ   

 ડ ફુલ વેવ રેક્ટીફ યર જર રી વેવફોમસ સ થે સમજાવો. ૦૪ 

    
પ્રશ્ન. ૩ અ ટ્ ાંસીસ્ટર  ની CC સાંરચન  દોરો. ૦૩ 

  અથવ   

 અ ટ્ ાંસીસ્ટર ની CB સાંરચન  દોરો.  ૦૩ 

 બ CE ટ્ ાંસીસ્ટર એમ્્લીફ યર નો ક યસક રી સસધધ ાંત સમજાવો.  ૦૩ 

  અથવ   

 બ CB ટ્ ાંસીસ્ટર એમ્્લીફ યર નો ક યસક રી સસધધ ાંત સમજાવો. ૦૩ 

 ક ઝેનર ડ યોડ ન  ક યસ સમજાવો.  ૦૪ 

  અથવ   

 ક ટ્ ાંસીસ્ટર  ન  α અને β વ્ય ખ્ય યીત કરો.  ૦૪ 
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 ડ બ યપોલ ર ટ્ ાંસીસ્ટર ન  બન્ધ રણ આક્રુતી દોરી સમજાવો.  ૦૪ 

  અથવ   

 ડ ટ્ ાંસીસ્ટર ની CE સાંરચન  દોરી સમજાવો.   ૦૪ 

    
પ્રશ્ન. ૪ અ ટ્ ાંસીસ્ટર ની હફક્સડ બ યસ સરકીટ દોરો. ૦૩ 

  અથવ   

 અ ટ્ ાંસીસ્ટર ની વોલ્ટેજ હડવ યડર બ યસ સરકીટ દોરો.  ૦૩ 

 બ થમસલ ઇંસ્ટેબીલીટી અને થમસલ રનઅવે  વ્ય ખ્ય યીત કરો.  ૦૪ 

  અથવ   

 બ એમ્્લીફ યર ની CE અને CB સાંરચન  સરખ વો.  ૦૪ 

 ક P N જ ાંક્રશન ડ યોડ ન  ઓપરેશન ફોરવડડસ અને હરવસસ કાંડીશન તથ  તેની 
લ ક્ષણણકત  સમજાવો.  

૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૫ અ BJT  નો બેઝ કરાંટ 250 μA અને એસમટર કરાંટ 15mA છે. તો કલેક્ટડર કરાંટ 

અને β શોધો. 
૦૪ 

 બ િ યબ્રીડ પેર મીટર મ ટે વોલ્ટેજ અને કરાંટ સમીકરણ લખો. ૦૪ 

 ક રેક્ટીફ યર મ  હફલ્ટર ની જર રીય ત સમજાવો.  ૦૩ 
 ડ એલ અને સી હફલ્ટર ની સરખ મણી મ  બે બે મ દ્દ  આપો.  ૦૩ 
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